Elektronik

DC/DC Wandler 250 Watt
GmbH
250 DDB 110 M48 1 0 [
Uenemm= 72V, 110V Uanem=48V 14=52A
SYMBOL PARAMETER TESTBEDINGUNGEN MIN TYP MAX EINHEIT
EINGANG
Ue Eingangsspannungsbereich 50,4 137,5 V
Eingangsspannungsbereich dynamisch Ug=432V..504Vfurt<0,1s 43,2 \%
Ug=1375V ... 154 Vfirt<1s 154 \Y
UE min Abschaltung 43 V
UE max Abschaltung 156 160 V
Uknable Enable Funktion Wandler Ein: Enable = low 0 0,8 \Y
Bezugspotential: - Ug Ugnable 0,8 V, 1 £ 1,5 mA
Wandler Aus: Enable = high 3,0 20 \%
Ugnable 23,0 V, | < - 50 pA*
Stand by Strom 43,2V < Ueg £ 154 V, Enable = high 18 25 mA
le Eingangsstrom Leerlauf Ue=154V, [,=0A 100 mA
Nennlast Ue=110V, I,=52A 3,0 A
Nennlast Ue =432V, Ih=52A 7,0 A
Einschaltstromintegral Ug =154V 15 A%s
IE max Einschaltstrom bei Ia=52A 15 A
UEZ UEminy (UEnab\eé <0.8 V) At<100 ms
Eingangssicherung 10 A
Ce Eingangskapazitat Wandler 50 uF
Externe Leitungsinduktivitat 50 uH
Verpolschutz Paralleldiode + Sicherung 1,5KE160A
AUSGANG: Leistungsteil
PA Nenn Ausgangsdauerleistung 43,2<Ug <154 250 W
Ua Nenn Ausgangsspannung, werkseitig eingestellt | 50,4V <Ug<1375V 47,0 48,0 49,5 Vv
A Ua Regelgenauigkeit statisch 43,2V <Ug<154V
0As<In<52A <3 % UnanNemn \
Ty=-40°C ... +70°C
A Uagyn | Lastausregelung dynamisch 43,2V <Ug<154V 075 v
Pulslast: 20 - 80 - 20 % X la Nenn '
tayn Ausregelzeit dynamisch 432V <Ug<154V 9 4 ms
Pulslast: 20 - 80 - 20 % X la Nenn
Ua ms Restwelligkeit 432V <Ug<154V
Nennlast BW 300 kHz 300 400 mv
Unass Spikes 432V<sUe<154V
Nennlast BW 20 MHz 600 mv
tein Hochlaufzeit Ua 50,4V=<Ug<154V,0A=<In<52A 200 ms
ohmsche Last
taus Option: Netzausfalllberbriickungszeit 50,4V <Ug<137,5V
0A<In<52A 10 ms
Klasse S2 @ EN 50155
Uberspannungsabschaltung Up 43,2V <Ug<154V Wandler Aus: v
0AsIn<52A Up<60V
Ia Ausgangsstrom 43,2V =Ug=154V 5,2 A
Ausgangstrombegrenzung von | 43,2V<Ug<154V 53 A
lak Ausgangskurzschlussstrom Kurzschluss zwischen + Up und - Up 8.0 A
432V<sUgs154V ’
Ca Ausgangskapazitat Wandler 11 mF
AUSGANG: Signalisierung
PF Power Fail Transistor leitet: PF= low, Ua < Ua min Ua <0,95 x Uanemn 22 % \Y
Open Collector Transistor Transistor sperrt: PF= high, Ux= Ua min Ua 20,95 X Uanenn £2 % Vv
Ucemax £ 70 V, lcemax < - 20mA*
Bezugspotential: - Ua Signal definiert fir Ua 2 0,6 X Ua nenn
Anzeige Eingang: LED gelb
Ausgang: LED gelb
ALLGEMEINE DATEN
f Schaltfrequenz Ue =110V, I,=52A 75 kHz
n Wirkungsgrad Pa= 0,7 X PaNenn 87 91 %
MTBF (SN 29500) Ug =110V, 1n=5,2A Ty =+40°C 400 000 h
Leerlauf-, Kurzschlussfestigkeit Dauer
* - Angabe: Strom flieRt in das Gerat hinein, + Angabe: Strom flieRt aus dem Geréat heraus
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250 Watt Elektronik

DC/DC Wandler
GmbH
250 DDB 110 M48 1 0 [
SYMBOL PARAMETER TESTBEDINGUNGEN MIN TYP MAX EINHEIT
SICHERHEIT / ABMESSUNGEN
Kriechstrecken, Luftstrecken Priméar — Sekundar 6,0 mm
Primar — Gehause 3,0 mm
Sekundar — Gehause 3,0 mm
Isolationsprifspannung Primar — Sekundar 2100 Voc
Stlckprifung Primar — Gehause 1500 Voc
Rampenfunktion2s-3s-2s Sekundar — Gehause 750 Voc
Anschlusse Eingang , Ausgang, SE: 5 polig Combicon PC 6-16/5-G1F-10,16
Bendtigter Gegenstecker Combicon PC 6/5-STF-10,16
Enable Signal, Power Fail je 2 polig Combicon MC1,5/2-GF-3,81
Bendtigter Gegenstecker Combicon MC 1,5/2-STF-3,81
Gerateschutzklasse, Schutzart I, IP 20
Abmessungen inkl. Montageplatte B x H x T Wandmontage 210 x 160 x 81,5 mm
siehe Zeichnung oder Hutschienenmontage TS35
Befestigung Wandmontage mit Schrauben 4 x M5
oder Hutschienenmontage TS35
Gewicht | 24 ] kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Tu Arbeitstemperaturbereich Ty Dauer -40 +70 °C
EN 50155 Klasse Tx flir 10 min. -40 +85 °C
Tiager Lagertemperaturbereich -40 + 85 °C
Kiihlung Konvektion
Feuchte EN 50155, IEC 60571 75% jahrliches Mittel,
95% 30 Tage
Vibration / Schock IEC 61373, IEC 68-2-27, BN 411002 50m/s? 30 ms
nur gultig fir Wandmontage Kat. | 3 Schocks je Achse ’
EMV
Stéraussendung Leitungsgebunden und gestrahlt EN 50121 - 3 -2:2007
Storfestigkeit ESD 6 kV/8kV
EN 61000-4 -2 Storverhalten - B -
Hochfrequentes Feld 20V /m 80 MHz ... 1 GHz
EN61000-4-3 Storverhalten - A -
Burst Level 3 asym., sym.
EN61000-4-4 Storverhalten - A -
Surge 2 kV asym. /1 kV sym.
EN 61000-4 -5 Ri=42Q, Stérverhalten - A -
HF - Einstrémung 10 Ve, Ri=150 Q
EN 61000-4 -6 Storverhalten - A -
STANDARDS / NORMEN
Angewandte EN 50155: 2004  |BN 411 002 EN 50124 - 1: 2006 EN 50121 - 3-2: 2007 |IEC 60571
Normen: SN 29500 prEN 50121 - 1 prEN 50125 - 1 EN 60068 -2-6,2...27 [EN61000-4-2...6
IEC 571-2006 IEC 61373: 1999 |EN 60721-3-5 EN 61373 : 1999 EN 60529

Technische Daten bezogen auf: - 40° C < Ty £+ 70° C, 50,4 V < Ug < 137,5 V, sofern nicht anders spezifiziert.

Abmessungen (in mm) und Anschlussbelegung
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Enable + - = -+ Power Fail
Vin Vout
Enable Pin1
Power Fail Pin2

View in direction of the arrow
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N Bestellbezeichnung:

& 250 DDB 110 M48 OO0 bitte auswéhlen

195

Erforderlicher Abstand zur Kiihlung: oben und unten = 100 mm. 1

Auf gute thermische Verbindung zwischen Montageplatte und H

210

}

Wand ist zu achten.
Grau Elektronik GmbH Badhausweg 14

76307 Karlsbad

0 =ohne Gegenstecker
1 = mit Gegenstecker

0 = ohne Netzausfalliiberbriickung

mit Netzausfallliiberbriickung 10 ms

Hutschienenmontage
W = Wandmontage
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